Entendendo os Codigos de Transistores e seus Fabricantes.
A maioria das indicagdes dos transistores segue um codigos a seguir: JEDEC, JIS ou Pro-Electron.

Para CIs, aparecem letras com os nimeros (Por ex. “LM 741, “CD 4001”,“74 LS 00) entre o prefixo e o
sufixo. Cls tipicamente tem dois nimeros, o da peca e o do cddigo.

Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC)

Estes nimeros estao na forma de: digitos, letras e nimeros sequénciais [sufixo].

Aletra é sempre 'N', e oprimeiro digito ¢ 1 para diodos, 2 para transistores , 3 para dispositivos de 4 camadas e
assim por diante. Mas 4N e 5N sao reservados para acopladores oticos.

Os numeros sequénciais comegam em 100 at¢ 9999. Se presente o sufixo pode indicar varias coisas. Por
exemplo 2N2222 A € uma versao melhorada do 2N2222.

Ele tem maior ganho, frequencia, limites de tensao. Na duvida sempre checar uma Data Sheet.
Exemplos: IN914 (diode), 2N2222, 2N22224, 2N904 (transistors).
Quando uma versao metalica de um transistor JEDEC ¢ refeita em encapsulamento plastico, muitas vezes ¢

adicionado um numero ou letra. Por exemplo o transistor PN2222A ¢ uma versao em plastico do 2N2222A,
(metalico).

Japanese Industrial Standard (JIS)

Os numeros da parte tomam a forma : Digito, duas letras , numero sequencial (sufixo opcional) ”T”.
Digito 1¢ para diodos 2 para transistores. A letra indica o tipo e a aplicacdo do dispositivo de acordo com o
seguinte codigo:

SA: PNP transistor para HF SB: PNP AF transistor
SC: NPN transistor para HF SD: NPN AF transistor
SE: Diodos SF: Thyristors

SG: Gunn devices SH: ulT

SJ: P-channel FET SK: N-channel FET
SM: Triac SQ: LED

SR: Rectifier SS: Signal diodes

ST: Avalanche diodes SV: Varicaps

SZ: Zener diodes

O numero sequéncial comeca em 10 até 9999.
O sufixo, opcional, indica a aprovacao por varias organizagdes Japonesas.

Como o codigo sempre comega com 2S, muitas vezes € omitido como por exemplo, um 2SC733 pode ser
encontrado como C733.

Exemplos: 2541187, 2SB646, 2SC733.



Pro-Electron (European)

A parte do codigo toma a forma : Duas letras, numero sequencial.

A primeira letra indica o tipo de material:

A= Ge
B =Si
C = GaAs

R = Material composto

A segunda letra indica o tipo de dispositivo e aplicacio:
A = Diodo, RF

B = Diodo,varactor

C = Transistor, AF,pequeno sinal

D = Transistor, AF, potencia

E = Diodo Tunnel

F = Transistor, HF, pequeno sinal

K = Dispositivo de efeito Hall

L = Transistor, HF, potencia

N = Opto—Acoplador

P = Dispositivo sensivel 4 radiacio

Q = Dispositivo que produz radiacio

R = Tiristor, baixa potencia

T = Tiristor, potencia

U = Transistor, potencia, chaveamento
Y = Retificador

Z = diodo Zener ou regulador de tensio
A terceira letra indica se o dispositivo é usado em aplicacio industrial ou comercial.
Sio usualmente W, X, Y, ou Z.

Exemplos: BCY108A, BAW68, BFW239, BFZ51, BUX329.

Obs: Ao invés de 2N muitas vezes o fabricante usa a sua propria designagao.Os prefixos mais comuns sao:

MJ = Motorola potencia, encapsulamento metalico

MIE = Motorola potencia, encapsulamento plastico

MPS = Motorola baixa potencia, encapsulamento plastico

MRF = Motorola HF, VHF transistor para microondas

RCA = Ddispositivo RCA

TIP = Texas Instruments (TI) transistor de potencia , encapsulamento plastico
TIPL = TI transistor planar de potencia

TIS = TI transistor de pequeno sinal (encapsulamento plastico ).

ZT = Ferranti

ZTX = Ferranti
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